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1 JFET 1 JFET 증폭기증폭기(JFET Amplifier)(JFET Amplifier)

JFET : 전자나

 
정공

 
중의

 
어느

 
한

 
종류의

 
다수캐리어에

 
의해서

 
동작하는

전계

 
접합형

 
FET

JFET의 구조
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1 JFET 증폭기(JFET Amplifier)

JFET의 동작
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1 JFET 증폭기(JFET Amplifier)

•

 
캐패시터

 
결합에

 
의해

게이트에

 
결합된

 
교류

신호원을

 
가진

 
자기

바이어스

 
된

 
n채널

JFET
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1 JFET 증폭기(JFET Amplifier)

전달

 
특성

 
곡선그래프
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2 공핍형

 
MOSFET 증폭기(D-MOSFET Amplifier)

MOSFET : 전자나

 
정공

 
중의

 
어느

 
한

 
종류의

 
다수캐리어에

 
의해서

 
동작

하는

 
전계

 
금속

 
산화물

 
반도체형

 
FET

MOSFET : 집적회로로

 
구현하여

 
사용

D-MOSFET : 집적회로 제작 시 채널을 만듬

E-MOSFET : 집적회로

 
제작

 
시

 
채널을

 
만들지

 
않고

 
외부에서

 
인가되는

전압에

 
의해

 
채널을

 
형성
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2 공핍형

 
MOSFET 증폭기(D-MOSFET Amplifier)

특성

 
: 게이트

 
전압이

 
VGS

 

가

 
가해짐에

 
따라

 
미리

 
형성된

 
채널을

 
좁혀서

 드레인

 
전류

 
ID

 

를 감소
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3 증가형

 
MOSFET 증폭기(E-MOSFET Amplifier)

특성

 
: VGS를

 
가하지

 
않았을

 
때

 
채널이

 
형성되지

 
않고

 
VGS를

 
가함으로

채널이

 
형성되게

 
하여

 
VGS를

 
크게

 
함에

 
따라

 
채널이

 
넓어져

 
ID가

증가하도록

 
만듬
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3 증가형

 
MOSFET 증폭기(E-MOSFET Amplifier)

gm = Id / Vgs

 
=>  Id = gm·Vgs



9.2 Common9.2 Common--Source AmplifiersSource Amplifiers

1 직류해석(DC Analysis)



9.2 Common9.2 Common--Source AmplifiersSource Amplifiers

2 교류해석(AC Equivalent Circuit)

Vgs

 

= Vin

 

– Rs

 

Id

 

=> Vin

 

– Rs

 

gm

 

Vgs

Vgs

 

= Vin

 

전압이득



9.3 Common9.3 Common--Drain AmplifiersDrain Amplifiers

특성

 
: 소스전압이

 
입력

 
게이트전압과

 
같고

 
위상이

 
같음(=소스

 
플로워) 

전압이득



9.4 Common9.4 Common--Gate AmplifiersGate Amplifiers

특성

 
: 낮은

 
입력

 
저항을

 
가짐

전압이득



9.5 FET Application for Switch9.5 FET Application for Switch

1 스위칭 동작(Switching operation)

•

 
JFET가

 
차단되면

개방스위치, 포화되면

단락스위치와

 
같음

•

 
게이트전압

 
= 0, (-)

전압일때

 
성립
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2 아날로그

 
스위치

 
(Analog Switch)

•

 
병렬

 
스위치

 
역할

 
: 

교류입력

 
소신호를

통과시키거나

 
저지시킴
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2 아날로그

 
스위치

 
(Analog Switch)
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3 아날로그

 
멀티플렉서

 
(Analog Multiplexing)

•

 
제어전압을

 
0V로

 
하여

 
입력

중

 
하나를

 
출력으로

 
전송

• V1

 

= 0V이면

 
정현파

 
출력

V2

 

= 0V이면

 
삼각파

 
출력

V3

 

= 0V이면

 
구형파

 
출력
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